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A. R. BADZIAN, A. KLOKOCKI, Z. WEYDMANN: Polikrystaliczne spieki diamentowe

W pracy przedstawiono pewne wtasnosci naturalnych i syntetycznych spiekow dia-
mentowych. Przedyskutowano réozne metody otrzymywania spiekéw w warunkach
wysokich cisnien i temperatur, w warunkach prowadzonej syntezy diamentowej oraz
spiekanie niskocisnieniowe.

Omowione zostaty wyniki wiasnych prac dotyczacych spiekania ziarna diamentowego
oraz wtasnosci otrzymanych materiatow.

A. KRYGIEL:Sposéb sterowania procesem technologicznym porowatych wyrobéw
spiekanych o zadanych wtasnosciach

W artykule przedstawiono model matematyczny procesu wytwarzania porowatych wy-
robow spiekanych i oparty na nim sposéb sterowania technologig. Omoéwiono sposoéb
uzyskiwania zatozonych parametréw spieku.

A. KWIATKOWSKI: Z badan nad rozrostem ziaren w procesie spiekania ferrytu nikla-
wo-cynkowego o sktadzie zblizonym do NigsZnggFe; O,

W pracy opisano badania nad rozrostem ziaren ferrytu niklawo-cynkowego o sktadzie
zblizonym do Nig 4 Zng ¢ Fe, O4 w procesie spiekania w temperaturze 1573 K. Stwier-
dzono, ze przyczyng gwattownego (skokowego) rozrostu pojedynczych, monokrystali-
cznychziaren w czasie spiekania tego ferrytu moze byc trwate taczenie sie ziaren posia-
dajacych w obszarze styku ptaszczyzny sieci krystaliczne naktadajace sie tak, ze tworzy
sie miedzy nimi niskokgtowa granica skosna. Zaobserwowanemu zjawisku sprzyja zna-
czna plastycznosé ziaren badanego ferrytu w temperaturze 1573 K. Badania zilustro-
wano zdjeciami z mikroskopu skaningowego JSM-S-1.
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A. R. BADZIAN, A. KtOKOCKI, Z. WEYDMANN:Sintered diamonds

This paper surveys some information on natural and synthetic polycrystalline dia-
monds. The various processes; high pressure — high temperature sintering, simulta-
neous growth and sintering of diamonds, low pressure sintering are presented.
Author’s study of high pressure — high temperature sintering, and properties of the re-
sultant compacts are discussed.

A. KRYGIEL: The control procedure of technological process of porous sintered pro-
ducts according to assummed properties

In the article is presented the mathematical model of porous sintered products produ-
cing and its application to the technology control. The way of reaching preassumed
product parameters is described.

A.KWIATKOWSKI: The examinations of the grain growth of the Nio 4Zng,cFe, Osferrite
during the sintering process in 1573 K

The examinations of the grain growth during the sintering processin 1573 K of the nic-
kel-zinc ferrite (near to Nig, 4 Zno,¢ Fe, O,) were described. It was stated that the cause of
the violente and step growth of the single, monocrystalline grains (during the sintering)
may be joining of grains having the crystalline net planes which created the law angular
skew bounduary. The soft flow of the ferrite grains in 1573 K favored this above effect.
The examinations were illustrated by the scanning microscope photos. :
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A. BAO3AH, A. KNOKOUKW, 3. BEMMAHH: /Tosukpucmannuyeckue anmassi

B pabote npeactaBneHbl HEKOTOPbIE CBOWCTBA MPUPOAHbLIX U UCKYCCTBEHHbIX NOMK-
KpUcTanauyeckux anmasos. OnucaHbl TOX € METOAbl MONYYEHUA CUHTETUYEeCckux obpa-
30BaHNin METOAOM CBEpPXBbICOKMX AABMNEHWA U METOAOM ChneKaHWA B HU3KUX AaBne-
HUAX.

WccnenoBaHua aBTOPOB KacakoTCA NPo LLecCOB CNeKkaHus anMasHoro 3epHa B ycrnoBuax
BbICOKWX AaBfeHui u temneparyp.

A. KPbIFTENb: Memoo ynpagneHus mexHo102u4ecKuM npoyeccom cneKkaHusa mame-
puanoé ¢ 3a0aHHbIMU c80LUCM8amMu ;

B cratbe npeacraBneHa martematunyeckana MoAaens npouecca n3rotoBneHna NOpPUCTbIX
CreyvyeHHbIX MaTepuanoB U Ha eé ocHoBe cnocob ynpasneHusa TexXHonornen.
OnucaH cnocob nony4YyeHuA 3aAaHHbIX NapamMeTpoB cneka.

A. KBATKOBCKW: /To sonpocy uccnedosaHua pocma 3epeH 8 npoyecce cnekaHusA
HUKENEe80-yuHK0B020 gheppuma c cocmagom 6u3kum k NigaZng s Fe, O4 8 memne-
pamype 1573 K

B pa6oTe onuncaHbl uccneaoBaHus pocTa 3epeH HUKeneBso-UMHKoBoro geppura ¢ coc-
TaBom 6nuskum k Nig 4 Zng s Fe, O4 B npouecce cnekanua B Temnepatype 1573 K. [lo-
Ka3aHoO, 4YTO MPUYUHON PE3KOro PocTa OTAENbHbIX MOHOKPUCTANIMYECKMX 3EepeH
B npouecce cnekaHua gepputa Mox et bbiTb NPOYHOE COEANHEHUE 3EPEH, MMEIO LLNX
Ha nnouwaake KacaHUA MNOCKOCTUM KPUCTANM4Yeckon peweTkn, KOTopbie Haknaabl-
BalOTCA APYr Ha Apyra Tak, 4To o6pasyeTca Mex /Ay HUMU Manoyrnosas rpaHuua. Ha-
6nionaemomy ABNeHUo cnocobeTByeT NNacTUYHOCTL 3epeH heppuTa B Temnepatype
1573 K.

UccnepoBanuns unnoctpupytotcs ¢GoTorpaduamMmU, BbiMONHEHHbIMU CKaHUPYOWMM
3NEeKTPOHHbIM MUKpockonom JSM-S-1.
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INFORMACJA DLA AUTOROV

W celu utatwienia prac redakcyjnych zwigzanych z prazygotowaniem-ma~

teriaiu do druku redakeja prosi Autordw o przestrzeganie podanych nizej
wekazbwek s

T

2

Je

L

5

6,

7’0

8,

%

Objetodcl artykuXéw w zasadzie nie pewimny przekraczaé 10-15 stron
maszynoplsu, >

Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu Ak,
jednostronnie z interlinig /co drugi wiersz/, z marginesem 3,5 cm z
lewe) strony, duzg bzcionkaa Na arkugszu nie powinno byé wigceJ niz

31 wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinmy byé numerowanes,

MHa marginesie tekstu nalezy. zaznaczyé miejsca, w ktdérych powinny byé
umieszezone rysunki i tabele. ‘

Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé
osobno /nie w maszynopisie catego értykulu/, w 3 egzemplarzach na ode=
dzielnych arkuszach i numerowaé kolejnos. U géry kazdej tabeli podaé
tytuz objadniajgcy.

Artykuly nadsytaé w 7 egzemplarzachj powinny byé dogczone do nich
krdétkie streszczenia w Jgzyku polskim, rosyjskim i angielskim /xéw=
niez v 3 egzemplarzach/.,

Artykuly powinny. w zasadzle byé.pogzielone logicznie na czg¢Sci, a w
czgéci koricowe] winny byé sformuzowane wnioski. Tytuxéw rozdziaidw
nie nalezy podkreslaé., VW miarg moznosci unikaé podziaXu artykuiu na
oddzielnie zatytuXowane czg¢éci, '

Rysunkl powinny byé nadsyZane w 1 egzemplarzu, 'nie wklejone do tekstu,
lecz zaigczone oddzielnie w usztyvmionej kopercie. Spisy rysunkéw za=
vierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzgqdzaé oddzielnie.
/niezaleznie od tekstu artykutéw/, w 3 egzemplarzach, Rysunki nalezy
wykonywaé na przezroczystej kalce drukarskiej tuszem,

Fotografie powinny byé ostre i wykonane na bialym biyszczacym papie=
rze fotograficznym, Numery fotografii i powigkszenie nalezy podawaé
ne odwrocie -~ oXéwkiem, :

Numeracjg nalezy objqé rysunki i fotografie Ygcznie /nie stesowaé
oddzielnej numeracji dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/-.

Po zakoriczeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajgc
koleJno nazwisko autora i pierwsze litery imion, peiny tytur dzieia, .
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tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, ewentum
alnie numer strony., Pozycje wykazu literatury wimny byé numerowane,

. w tekécie powolania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych,

10.

1T

124

13.

npe [1])

Slownictﬁo techniczne, Jjednostki miar, skréty najwazniejszych
oznaczenl wielkosci we wzorach itps, powinny byé zgodne z terminologig
przyjeta przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Ukiad Miar /8I/ oraz z
innymi obowigzujgcymi przeplsamis.

Maszynopis poﬁinien byé ‘bezwarunkowo przejrzany i czytelnie popra=
wiony przez Autora. Poprawek na stronie nie powinno byé wigceJ

nid Oy

Redakcja zastrzegea sobie prawo przeprowadzania drobnych ziian redake-
cyJjnych, niezbgdnych skrétdéw, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadesiania pracy do wydrukowania w "Materiatach Elektronicz-

‘nych" uwazany Jest za réwnoznaczny z oswiadczeniem Autora, Ze praca

" nie byla drukowana ani wyslana do drukowania w zadnym innym czaso=

14,

pismie krajowym lub zagranicznym.

Autorzy proszeni sg o dokiadne podawanie adresu i numeru telefonu
celem atwiejszego porozumiewania sig 1 ewentualnego przesiania na=
leznego honorarium,
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